Comprobacion de un LED midiendo hFE de Transistor con un Polimetro Digital

INICIO

Medir el Diodo LED
en Medicion de hFE de Transistor

!

Meter el Anodo en C (NPN) y el Cétcdo en E (NPN)

o Anodo = +
Meter el Anodo en E (PNP) y el Catodo en C (PNP) - Catodo = -
(respeta la polaridad)

no se ilumina y mide 000

No tocan las patillas del LEDen Cy E
No metes patillas del LEDen Cy E
Polaridad al reves (invertir las patillas)
Diodo LED en circuito abierto

Si

¢No se ilumina
Mide aproximadamente 0.

y
mide 000?

no se ilumina y mide 1 izquierda o 068

Diodo LED en cortocircuito
Diodo LED averiado
Diodo infrarrojo (IRED)
Tension insuficiente (usa 4,5 V) blue (430 nm)
Mala orientacion del Diodo LED
(estas mirando de lado y no por arriba)

Si

¢No se ilumina
Diodo LED averiado: No se ilumina y mide correcto.

y
no mide 000?

se ilumina y mide 1 izquierda o 300

Si

¢Se ilumina

y Correcto
no mide 000?
color voltage (Volts) 9
Forward o L c
IR 1.5 Current T 3 o b E
I(mA £ “ 6@

red 2.0 (mA) I
Notas:
Este método es mejor. 2.0 50
No valido para Transistor de Germanio (Ge).
Puede medir el hFE de transistores NPN o PNP. 21 40
Rango: 0-1000
Condiciones de medicion. green 2.2
Ib=10uA, Vce=2.8V 30

. . true green £
1 izquierda = sobrerango o cortocircuito. 20 e
000 = circuito abierto. blue 3.3
10 LED Type &

C(NPN)=E (PNP)=+3V m 3.3 Colour
E (NPN) = C (PNP) '

uv 3.3 0 75V

(-) Terminal corto

blue (430 nm) 4.6 Vi




